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SWW 1156-21
Tranzystor krzemowy polowy MOS epiplanarny z kana- Napiecie odciecia
lem typu n zubozanym, z izolowang bramks. bramki
Jest przeznaczony do stosowania we wzmacniaczach przy Ip = 10 pA,
i ukladach przelgczajacych matej mocy oraz w ukladach Ups =6V ) —Ugsoss — 5 v
o duzej impedancji wejéciowej. Prad uplywu ujscia
przy UDS = 20 V,
Y ch =—-6V Isz _ 10 H.A
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Tranzystor w obudowie TOT2(CE25) Rezystancja kanalu ,
) przy Ugs =0 TpS(on) — - 500 Q
przy Ugs = —6V Tpseofsy 100 — MQ
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Wartosci dopuszczalne parametréw eksplotacyjnych /oﬁ
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Napiecie ujécia-zrédto  Ups 20 \' // A"
Napiecie bramka- 7 _/r
-#rédlo Ues 120 v 0 f— 7
Prad ujécia In 15 mA /1 (f) =
Moc strat przy 4 L
tamb = 208 K (25°C) P 100 mw 8 l/ /,l ‘
Temperatura kanatu ten 423 K A Py r—
(150 °C) ] [ / |
Zakres temperatur /1 A
otoczenia tamd 233...373 K // 08 L 1—+
(—40...+100 °C) y
1
Parametry statyczne -2 —
przy tams = 298K L
(25°C) min. maks. 0 4 8 2 Ups [v]
Prad uplywu bramki . .
przy Ugs = —6V Icss — 50 PA Charakterystyki wyjéciowe Ip(Ups); Ugs — para-
Prad ujécia metr
przy Ups =86V, ' :
Uc,,s =0 I DSS 3 15 mA
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